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METODYKA PROGRAMOWANIA PAMI$CI STAŁYCH ROM 4K I 16K 
(Karta stanowi załącznik do kart MCY 7316NXX i MCY 7304NXX)

Ustalenie zawartości pamięci stałej ROM polega na odpowiednim 
rozmieszczeniu tranzystorów przewodzących i wyłączonych w mat
rycy pamięci. Realizuje się to przez programowanie na poziomie 
maski kontaktów.
Dane od użytkownika, zawierające określenie wszystkich słów 
wyjściowych dla wszystkich 512 adresów pamięci MCY 7304 lub 
2048 adresów pamięci MCY 7316 oraz sprecyzowanie wymaganych 
poziomów obu wejść zezwoleń wyjścia danych 0E1 i 0E2 dla pa
mięci MCY 7304 lub trzech wejść wyboru modułu CS1, CS2, CS3 
dla pamięci MCY 7316 są przetwarzane przy wykorzystaniu tech
niki komputerowej na zbiór źródłowy, generujący taśmę do wyko
nania maski oraz taśmę zawartości sterującą testerem.
Użytkownik powinien jednoznacznie określić zawartość wszyst
kich słów wyjściowych, kolejno od adresu 0 do adresu 511 
(MCY 7304) lub 2047 (MCY 7316).
Informacja na temat zawartości' powinna być dostarczona w pos
taci maszynowych 80-kolumnowych kart perforowanych. Przy kodo
waniu zawartości należy stosować następujące reguły:

- konwencję logiki dodatniej, w której "I” oznacza stan wy
soki, a "0" - stan niski;

- zawartość słowa wyjściowego oraz jego adres (słowo wejścio
we) są zapisywane w naturalnym kodzie binarnym oraz w odpo
wiadającym mu kodzie heksadecymalnym (szesnastkowym) w upo
rządkowaniu, zgodnie z którym bity 06 i AS (MCY 7304) r?b 
03 i A10 (MCY 73-16) są najbardziej znaczące (¡433) i znaj-
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dujące się na lewej krawędzi słowa, zaś bity 01 i AO są 
najmniej znaczące (LSB) i są umieszczone na prawej krawę
dzi słowa.

Zbiór kart dostarczonych przez użytkownika musi być poprze
dzony kartą tytułową o następującym formacie:

Kolumna nr Informacja na karcie

5 - 8  oznaczenie wyrobu: 7304 lub 7316
1 0 — 15 6-znakowe, uzgodnione z producen

tem oznaczenie zawartości (przy 
tyra pierwszy znak musi być lite
rą)

1 7 - 1 8  puste miejsca na wpisanie przez
producenta naaanego kodu zawar
tości (typu XX)

20 poziom logiczny" wejścia 0E1/0E1
(MCY 7304) lub CS1 (MCY 7316); 
jeśli wybór struktury następuje 
w stanie niskim9 wpisać n0n, 
jeśli w stanie wysokim - wpisać
it-j n

21 poziom logiczny wejścia 0E2/0E2
(MCY 7304) lub CS2 (MCY 7316), 
zgodnie z regułą jak wyżej

22 tylko dla MCY 7316; poziom lo
giczny wejścia CS3, zgodnie z regułą jak wyżej

24 - 71 nazwa zamawiającego
UWAGA: W przypadku pamięci MCY 
7316 można zamówić struktury z 
wejściami CS1r CS2, CS3 typu 
"don^t care11.
Należy wówczas w odpowiedniej ko
lumnie (20,21,22) wpisać "2".

Karty danych muszą być napisane w formie niżej podanej. Niez
będne jest jednoznaczne określenie zawartości wszystkich słów 
wyjściowych, kolejno adresami, gdyż nie istnieje żadne zało
żenie początkowe na temat stanu komórek pamięci (bitów) o r.ia 
zadeklarowanej przez użytkownika zawartości. Użytkownik mu
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si zatem sprecyzować zawartość wszystkich 512/2048 słów pamięci 
nawet wówczas, gdy niektóre słowa lub bity nie będą używane. 
Karta danych:

Kolumna nr Informacja na karcie
5 - 7

10 - 41

U9 - 51

heksadecymalna postać adresu 1-szego z 16-tu 
słów, których zawartość jest zapisywana na 
dalszych miejscach karty. W kolumnie nr 5 
znajduje się heksadecvmalny zapis adresów 
A3 /MCY 7304/ lub A10, A9, A8 /MCY 7316/, 
w kolumnie nr 6 - heksadecymalny zapis adre
sów A7, A6, A5, A4, w kolumnie nr 7 - adre
sów A3, A2, A1, AO.
Na pierwszej karcie adres ten ma postać 000, 
na drugiej Ó10 itd
16 dwuznakowych liczb heksadecymalnych, okreś
lających zawartość kolejnych 16 słów, od adre
su 16 /N—1/ do adresu 16 N-1, gdzie N jest 
numerem dziesiętnym karty; każde słowo wyjś
ciowe jest reprezentowane przez 2-znakową 
liczbę szesnastkową; znak bardziej znaczący, 
znajdujący się na lewej krawędzi liczby, od
powiada wyjściom danych 08 - 05 z wagami od
powiednio 8, 4, 2, 1 a znak mniej znaczący, 
położony na prawej krawędzi liczby, odpowiada 
wyjściom danych 0 4 - 0 1  z wadami odpowiednio 
8, 4, 2, 1 /przykład poniżej/
trzycyfrowa liczba dziesiętna określająca nr 
kolejny karty; pierwsza karta danych otrzy
muje nr 001, druga 002 itd

Dla pamięci ROM 4K zbiór kart danych składać się zatem"będzie 
z 32 kart, dla pamięci ROM 16K - ze 123 kart, po 16 8-bitowych 
słów wyjściowych na każdej karcie.'Możliwe jest również dostar
czenie zawartości pamięci w postaci taśmy papierowej w 7- lub 
3-bitowym kodzie ASCII. Zapis powinien być analogiczny jak dla 
kart perforowanych, po każdym rekordzie winny znaleźć się zna
ki CR oraz LF.
Możliwe jest także dostarczenie zawartości pamięci przez przeka
zanie pamięci ROM lub EPROM, należy to jednak uprzednio uzgod
nić z producentem.
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Dla celóv; sprawdzających należy każdorazowo dołączyć do zamó
wienia zapis zawartości wszystkich słów pamięci w kodzie heksa- 
decymalnym, kole,Ino adresami od 0 do 511 /ROM 4k/ lub do 20^7 
/ROM 16K/.
Dla ilustrac.ii przytoczymy schemat oowstawania słowa C5..c :To

oznaczenie wyjścia danych 03 07 06 05 04 03 02 01
wymagana zawartość słowa 
w naturalnym kodzie bi
narnym •i 1 ■.0 0 0 *\ 1 0
poziom napięcia na wyj
ściu u L L L H H L
waga cyfry Q U 2 1J 3 •1 L 2 1

Jzapis słowa w kodzie 
h ek 3 adecyma 1 r.ym MSB n 5 L.S3
Korcowy wydruk pojedynczej linii będzie np. następującej 
postaci:

1AO 9 A2173502CA1 ÓF54F0°'i303503CDCB01 027
i łkolumna 5 kolumna 10 kolumna ¿1 kolumna 51

r Z Z £TZZ K "n° C \r0 ’ T
Al. Lotników 32/^6 
02--Ć3 Warszawa
tlx 3156^7 
tc-I. ¿55401
vv/

am. ^  /33 n. SC-c?
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